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OBJETIVO (S} :

Al final de la UEA el alumnd serd capaz de:

transistores de efecto de campo.
caracteristicas voltaje-corriente.

andlisis de circuitos electrénicos.
como dindmicas {(andlisis de ac).
de efecto de campo.

CONTENIDO SINTETICO:

iodos y sus aplicaciones.

1 Teoria de semiconductores.y unién p-n.

2 Caracteristica voltaje-corriente del diodo.

3 Modelos de dc y analisis de dc.

.4 Modelo de ac de sefial pequefia y andlisis de ac.
5 Circuitos rectificadores.

6 Detectores de pico.

7 Circuitos limitadores y de fijacidn de amplitud.
8 Diodo Zenex.
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2. Circuitos con transistores de unidén bipolar.

1. Identificar los dispositivos semiconductores utilizados en la construccidn
de circuitos electrédnicos bésicos: diodos, transistores de unién bipolar y

2. Explicar el funciconamiento de estos dispositivos con base en sus
3. Utilizar los modelos comunes, tanto de dc como de ac, empleados en el

4. Bnalizar el funcionamiento de circuitos electrdnicos construidos
diodos vy  transistores, tanto en condiciones estéticas (andlisis de dc)

5. Diseflar y construir circuitos electrdnicos utilizando configuraciones de
circuito bésicas de diodos, transistores de unidn bipolar y transistores
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Estructura fisica del transistor.
Caracteristica voltaje-corriente del transistor.
Analisis de dc.
Andlisis de ac.
El transistor como amplificador de sefial pequeiia.
Amplificador de emisor comin.
Amplificador de base comin.
Amplificador de colector comin.
Amplificadores de varias etapas.
0 Amplificador diferencial.
1 Amplificador Darlington.
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Circuitos con transistores de efecto de campo.
3.1 Estructura fisica de los transistores de efecto de campo.
3.2 Andlisis de d¢ del JFET y MOSFET. )
3.3 E1 JFET y MOSFET como amplificadores de sefial peguefia.
3.4 Amplificador de fuente comin.
3.5 Amplificador de compuerta comin.
3.6 Amplificador de drenaje comin.
3.7 Bmplificadores de varias etapas.
4. Amplificadores de potencia.
4.1 Clasificacién.
Amplificadores de potencia de clase A.
Amplificadores de potencia de clase . B.
Amplificadores de potencia de clase AB.
BJT de potencia.
MOSFET de potencia.
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MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSENANZA-APRENDIZAJE:

Durante la primera semana del trimestre el profesor entregard a los alumnos
la planeacidén del curso la cual contendrd los objetivos de la UEA, el
temaric, las modalidades de evaluacién, la bibliografia y el horario y lugar
donde los alumnos podrén acudir a recibir asesoria académica.

El profesor expondrd en la clase los temas del curso utilizando técnicas de
enseflanza gue propicien en el alumne su participacidén activa y corresponsable
en el proceso de aprendizaje y que fomenten .su pensamiento critico, 1la
disciplina y el rigor en el trabajo académico, asi como la capacidad para
aprender por si mismos.
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El trabajo de laboratocrio deberd fomentar en el alumno las habilidadeé\
necesarias para hacer buen usoc de l1los instrumentos de laboratorio, tomar
mediciones correctamente, manejar los errores inherentes a cualguier proceso
de medicidén, diseflar los experimentos vy especificar el tratamiento que le
dard a los datos, trabajar en equipo y comunicar los resultados de sus
experimentos de wmanera apropiada. Cuando el trabajo de laboratorioc requiera
de la realizacidén de wun proyecto, los alumnos deberdn definir el problema,
proponer varias soluciones factibles, seleccionar la mejor de acuerdo con un
conjunto de criterieos previamente egstablecidos, evaluar el prototipo
resultante {hardware y, segin el caso, software) vy elaborar el informe
correspondiente. '

Para lograr un mejor aprovechamiento, los alumnos realizarin trabajos de
investigacién bibliografica o) proyectos pricticos relacionados con la
temdtica del curso.

Durante el curso el profesor asignari a los alumnos un minimo de seis tareas.

En el laboratorio se realizardn al menos diez sesiones de practica en las que
el alumnoc aplicari los conceptos tedricos vistos en clase mediante el estudio
experimental de circuitos electrdnicos de utilidad practica.

El contenide sintético estd disefiado para cubrirse en 33 clases, dedicando
una clase a cada numeral del mismo. BSe sugiere al profesor la siguiente
distribucidn de clases para la presentacidén del contenido: diodos y sus
aplicaciones, seis clases; circuitos con transistores de unién bipolar, diez
clases; circuitos con transistores de efecto de campo, ocho clases; y
amplificadores de potencia, seis clases.

En el tema de diodos v sus aplicaciones, se deberan explicar el
funcionamiento fisico de estos dispositivos semiconductores Yy sus
caracteristicas voltaje-corriente. Es importante seflalar los diferentes tipos
de diodos y sus aplicaciones en circuitos electrénicos.

En el tema de circuitos con trangsistores de unién bipolar, se deberd hacer
hincapié en la importancia que tiene la polarizacidn del dispositive para su
funcionamiento adecuado en circuitos de amplificacidn. Asimismo el alumno
deberd familiarizarse con las configuraciones mis comunes de los circuitos de
amplificacién construidos con transistores de unidén bipolar, tanto en
frecuencias bajas comc medias, y con los modelos de sefial pequefia empleados
para su analisis.

El tema de circuitos con transistores de efecto de campo se abordarid de
manera similar al de los c¢ircuitos con transistores de unién bipolar,
. . S
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ﬁaencionando las diferencias gque existen entre los transistores de unién
bipolar vy los de efecto de campo. '

En el tema de amplificadores de potencia, deber&n analizarse las tres
configuraciones principales de éstos junto con su eficiencia. Asimismo, se
deberan describir las caracteristicas que tienen los dispositivos BJT y
MOSFET que se emplean en este tipo de circuitos.

MODALIDADES DE EVALUACION:
Evaluacidn Global:
La evaluacidén de esta UEA se hard tomando en cuenta.

a) El desempefio del alumnc en el aula y el trabajo autdnomo.
b) El1 trabajo de laboratorio.

Los elementos para la evaluacién del desempefio del trabajo en el aula y el
trabajec autédnomo podran ser los siguientes: evaluaciones periddiecas,
participacidn en clase, tareas, trabajos de investigacién y presentaciones de
temas.

Los elementos. para la evaluacién del desempefic del trabajo en el laboratorio
podran ser Jlos siguientes: actividades desarrolladas en el laboratorio,
informes de practica y desarrcllo de proyectos.

Dentro de cada categoria, desempefio en el aula y trabajo auténomo y trabajo
de laboratoric, el profesor seleccionard a su Jjuicic los elementoz de
evaluacién periédica y los factores de ponderacién respectivos que considere
pertinentes para evaluar el trabajc académico de los alumnos en el curso.

La evaluacién global de esta UEA incluirad las evaluaciones periédicas y, a
juicio del profesor, una evaluacién terminal. La calificacidén final se
determinard asignandec los siguientes factores de ponderacidn:

1. Desempefio del alumno en el aula y el trabajo auténomo: entre 0.6 vy 0.8,

2. Desempefio del alumno en el trabajo de laboratorio: entre 0.2 y 0.4.

Para que el alumnc obtenga una calificacidén final aprcbatoria serd necesario
que obtenga una calificacién aprobatoria en su desempeiio en el aula y el
trabajo auténomo, y en el trabajo de laboratorio. '
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Evaluacidn de Recuperacidn: .

La evaluacidén de recuperacidén de esta UEA podrid ser de tipo global o
complementaria de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Estudios
Superiores de la UAM.

BIBLIOGRAFIA NECESARTA O RECOMENDABLE:
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University Press, 1987.
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3. Gray P., Meyer R., Analysis and Design of Analog Integrated Circuits, 4th
edition, John Wiley & Sons, 2001.

4. Hambley A., Electronics, 2nd edition, Prentice-Hall, 2000.

5. Horenstein MN., Micrbelectronic Circuits and Devices, 2nd edition,
Pearson Education, 199%5.

6. Millman J., Halkias H., Integrated Electronics, McGraw Hill, 1972.
7. Millman J., Grabel A., Microelectronics, 2nd edition, McGraw Hill, 1987.

8. Neamen DA., Electronic Circuit Analysis and Design, 2nd edition,
McGraw-Hill, 2001.
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Systems, 2nd edition, Benjamin Cummings Publishing Company, 1991.
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